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Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Innowacyjne kompozycje epoksydowe o obnizonej palnosci na bazie surowcow
odnawialnych

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest metoda wytwarzania kompozycji epoksydowych o obnizonej palnosci przy uzyciu

ekologicznego modyfikatora. Kluczowym elementem wynalazku jest zastosowanie fosforanu(V)tris(4-allilo-2-

metoksyfenylu), ktéry petni role niehalogenowego sSrodka ograniczajagcego palno$¢ pochodzgcego z surowcow

naturalnych. Proces technologiczny, obejmuje mieszanie sktadnikdw w warunkach prézniowych oraz dwuetapowe

utwardzanie materiatu. Uzyskane kompozyty charakteryzujg sie nie tylko zwiekszong odpornoscia na ogien, ale takze

brakiem ptongcych kropli podczas spalania oraz zdolnoscia do tworzenia ochronnej warstwy popiotu. Badania

potwierdzity, ze wyzsze stezenie tego zwigzku pozwala na otrzymanie tworzyw o wtasciwosciach samogasngcych, co

jest istotne dla bezpieczenstwa w budownictwie. Rozwigzanie to stanowi istotng alternatywe dla dotychczasowych

metod, oferujgc produkt bardziej przyjazny dla Srodowiska naturalnego.

Innowacyjna Technologia Epoksydowa o Obnizonej Palnosci

Bezpieczenstwo i ekologia dla przemystu konstrukcyjnego i budowlanego.

Oparty na bezhalogenowym uniepalniaczu
Fosforan(V)tris(4-allilo-2-
metoksyfenylu)

Klasyfikacja: Bezhalogenowy (Halogen-Free)

Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

—  Pochodzenie naturalne: zastosowany

Parametry Bezpieczeristwa i Ekologii

1, @

Pochodzenie naturalne Brak kapania Wiasciwosci samogasngce

Zwigzek otrzymywany Z SUTOWcow Tworzy duzg warstwe popiotu i Przy 30% zawarto$ci masowej
pochodzenia naturalnego (eugenol), 2wegliny, ktéra hamuje ogief uniepalniacza, materiat natychmiast
stanowigcy zréwnowazong Catkowicie eliminuje spadajace gasnie przed rozpoczgciem
alternatywe dla tradycyjnych krople uszkodzonego materiaiu pomiaru w testach odpornosci na

uniepalniaczy. podczas palenia. ptomien (norma UL-94HB).

Integracja Przemystowa

s ) B )

Mieszanie Odgazowanie Utwardzanie

Wprowadzenie plynnego uniepalniacza Proces w komorze préZzniowej (0,2 Wylanie do form i utwardzanie w
do Zywicy epoksydowej. Zastosowanie bara przez 10-15 min) w celu temperaturze pokojowej przez 24h.
mieszadfa wysokoobrotowego (do  eliminacii pecherzykéw powietrza. Post-curing (dotwardzanie) w
800 obr./min) w celu uzyskania Nastepnie dodanie utwardzacza podwyzszonej temperaturze (80°C)

homogenicznej kompozycii aminowego. przez minimum 2h.

srodek obnizajagcy palnos$¢ jest zaliczany do grupy zwigzkdéw

niehalogenowych i jest otrzymywany z surowcéw pochodzenia naturalnego.

—  Woysoka skuteczno$¢ ognioochronna: kompozyty charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscig na ptomien
oraz wtasciwosciami samogasnacymi (przy zawartosci 30% mas. uniepalniacza).



Bezpieczenstwo procesowe: podczas spalania materiatu nie wystepujg spadajace krople uszkodzonego
tworzywa, co zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia.

Mechanizm barierowy: w procesie spalania tworzy sie warstwa popiotu i zwegliny, ktéra stanowi fizyczna
bariere hamujaca dalsze rozprzestrzenianie sie ptomienia.

Potencjalni klienci

Przemyst budowlany: kompozycje mogg byé wykorzystywane wszedzie tam, gdzie wymagane sg materiaty
o wysokiej odpornosci ogniowe;j.

Przemyst konstrukcyjny: ze wzgledu na korzystne wtasciwosci mechaniczne zywic epoksydowych, ich
modyfikowana wersja o obnizonej palnosci jest idealna do elementéw nosnych i strukturalnych.

Producenci materiatéw kompozytowych: rozwigzanie moze budzi¢ zainteresowanie ze wzgledu na
mozliwos¢ tworzenia odlewdw i materiatéw o podwyzszonej odpornosci na ptomien, ktére nie wykazuja
efektu ,kapania” ptongcego tworzywa podczas ekspozycji na ogien.

Sektor ,Zielonej Chemii” i zrGwnowazonego rozwoju: stosowany srodek uniepalniajgcy (fosforan(V)tris(4-
allilo-2-metoksyfenylu)) jest otrzymywany z surowcéw pochodzenia naturalnego, rozwigzanie to wpisuje
sie w trendy zastepowania toksycznych, halogenowych $rodkédw uniepalniajgcych ekologicznymi
alternatywami.

Przemyt transportowy (kolejnictwo, lotnictwo) oraz elektrotechniczny: technologia posiada potencjat ze
wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe materiatéw polimerowych.

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL5 — zweryfikowanie podstawowych elementéw technologii w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Stan ochrony prawnej

Zgtoszenie patentowe
Sposéb wytwarzania kompozycji epoksydowej o obnizonej palnosci P.448432

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.qov.pl/search/pwp-details/P.448432

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytgczna/niewytgczna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, prototyp.

Informacje dodatkowe

1.
2.

Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapiséw Kodeksu Cywilnego.
Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razaco niska cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene, zwrdci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementdéw oferty majgcych wptyw na cene.

PP wezwie oferentéow do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg samg cena.

PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny, ktdrych
wartosc¢ nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

PP zastrzega sobie mozliwos¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.


https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.448432

7. PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpi¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.
8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa obowigzujgcymi
uczelnie.

Sposoéb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.

Dane kontaktowe

Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznanskiej
Ul. Jacka Rychlewskiego 1

Biuro 217

61-131 Poznan

ctt@put.poznan.pl

Opracowano dnia 09.06.2026r.



